BOGDAN MAJKUSIAK

Bogdan Majkusiak urodzit si¢ 16 lutego 1955
roku w Warszawie. W 1974 roku ukoriczyt
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w War-
szawie i rozpoczat na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej studia na specjal-
nosci Technologia Elektronowa. Ukoriczyt je
z wyréznieniem w 1979, roku uzyskujac ty-
tut magistra inzyniera elektronika. Réwniez na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej uzyskat w 1985 roku stopienri doktora
nauk technicznych za rozprawe Statoprado-
wy model diody tunelowej MIS (metal - ultra-
cienki dielektryk—pdtprzewodnik) (z wyréz-
nieniem) i w 1991 roku stopieri doktora habi-
litowanego za rozprawe Bardzo cienki tlenek
bramkowy w tranzystorze MOS: konsekwen-
cje dla dziatania i modelowania. W 2003 roku
uzyskat tytut naukowy profesora. Od 1978 ro-
ku jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektro-
niki i Optoelektroniki, od 1995 roku na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego. Odbyt pét-
roczne staze naukowe w Instytucie Technologii
Elektronowej CEMI (1985) i Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, USA (1992).
Zainteresowania badawcze Bogdana Maj-
kusiaka dotyczg teorii, charakteryzacji i mo-
delowania przyrzadéw pétprzewodnikowych
mikroelektroniki, ze szczegélnym ukierunko-
waniem na konsekwencje zjawisk kwantowo-
-mechanicznych ujawniajacych sie w przyrza-
dach typu MOS i MOS/SOI o bardzo matych
rozmiarach, a takze zjawisk fizycznych i przy-
rzadéw nanoelektroniki. W jego dorobku nau-
kowym znajduja sie prace dotyczace teorii
i modelowania pradu tunelowego w uktadzie
metal—dielektryk—pétprzewodnik (MOS) oraz
opracowanie i doswiadczalnie zweryfikowa-
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nie modeli teoretycznych diod tunelowych
MOS i MOS/SO, przyrzadéw przetaczajace-
go MOS(np), tranzystora tunelowego MISIM,
a takze zbadanie konsekwencji tunelowania
przez ultracienki dielektryk bramkowy oraz
kwantowania energii no$nikéw w przypo-
wierzchniowym obszarze pétprzewodnika na
prace tranzystoréw MOS i MOS/SOI. Do tego
obszaru tematycznego nalezg réwniez prace
dotyczace transportu w dwuwymiarowym ga-
zie elektronowym powstajacym w kanale tran-
zystora MOS. W zakresie charakteryzacji struk-
tur MOS jest on autorem oryginalnych metod
okreslania grubosci dielektryka bramkowego
w strukturze MOS oraz ruchliwosci przypo-
wierzchniowej nosnikéw i réznicy prac wyjscia
metal - pétprzewodnik w tranzystorze MOS.
Prace badawcze prowadzit w ramach wielu
projektéw badawczych krajowych Komitetu
Badari Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszego i miedzynarodowych Unii
Europejskiej. Wyniki swych prac przedstawit
w licznych naukowych artykutach i komunika-
tach konferencyjnych. Za osiagniecia nauko-
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we otrzymat Nagrode Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszego oraz wielokrotnie Nagrode
Rektora Politechniki Warszawskiej.

Tematyke swych prac badawczych wpro-
wadzat do dydaktyki, opracowujac i urucha-
miajac oryginalne wyktady: ,Fizyczne pod-
stawy przetwarzania informacji”, ,Podstawy
fizyczne nanoelektroniki”, ,Charakteryzacja
struktur i technologii mikroelektronicznych”.
Prowadzit tez wyktady z zakresu podstaw
elektroniki pétprzewodnikowe;j i przyrzadow
potprzewodnikowych, w jezyku polskim i w je-
zyku angielskim.

Prace naukowa i dydaktyczna taczyt z in-
tensywna dziatalnoscig organizacyjnga. W la-
tach 1993-1996 byt cztonkiem Rady Pro-
gramowej i cztonkiem Komisji ds. Studiow
w Jezyku Angielskim, w latach 1996-1999 ko-
ordynatorem Rad Programowych na Wydziale

Elektroniki i Technik Informacyjnych, od 1996
roku cztonkiem Komisji ds. Ksztatcenia, od
1999 roku cztonkiem Senackiej Komisji ds.
Badan Naukowych, byt tez cztonkiem lub
przewodniczacym licznych komisji doraz-
nych. W latach 1993-1996 byt kierownikiem
specjalnosci Mikroelektronika. W latach 1996 -
—-1999 petnit na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych funkcje prodziekana ds. nau-
czania, a w kadencji 1999-2002 funkcje pro-
dziekana ds. ogélnych. W 2010 roku zostat
kierownikiem specjalnosci Mikroelektronika,
fotonika i nanotechnologie. Byt cztonkiem ko-
mitetéw naukowych krajowych i miedzyna-
rodowych konferencji, jak np.: INFOS 2005
w Leuven, INFOS 2007 w Atenach, INFOS
2009 w Cambidge, INFOS 2011 w Grenoble,
IWCE 2010 w Pizie.
Jest zonaty, ma dwdch synéw.





